OEM: Telefunken

TBA810S

Datasheet

TBA810S - TBA 810 AS

Monolithisch Integrierte Schaltung

Monolithic Integrated Circuit

Anwendung:
Application:

Besonders Merkmale:
@ Thermische Abschaltung
@ Hoher Ausgangsstrom bis 2.5 A

@ GroBer Versorgungsspannungsbereich,
4 big 20 V

@ Hohe Ausgangsleistung, 7 W

® Kleine Ubernahmeverzerrungen
® Klainer Klirrfaktor

@ Sehr guter Wirkungsgrad, 7T0%

MF-Leistungsverstarker
Avudio power amplifier

Abmessungen in mm
Dimensgilons in mm

An8l (nfo
T =
TBAB10S

Features:
@ Thermal shut-down
® High output current, up fo 2.5 4

® Wide range of supply voltage,
4 to 20V

@ High output power 7 W
@ Low cross-over distortion
@ Low harmonic distortion
@ Very high efficiency 70%

i

A

b mm -

Spezialgehiuse

Kunststoff
Special case
Plastic
i = ' Gewicht - Weight
max. 1,5 g
TBA 810 AS
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TBA 810S - TBA 810 AS
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Substrat THE1812
Fig. 1 Schaltung und AnschluBbelegung
Diagram and pin connections
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Bezugspunkt  Pin 8, Pin 10
Reference point
Versorgungsspannung Pin 1 g 20 W
Supply voltage
AusgangsstoBstrom Pin 12 Ias a5 A
Surge owiput current
Ausgangsspitzenstrom Pin 12 fom 25 A
Peak output current
(repetitive)
Varlustieistung Fig. 2, 3,4, 5,6
Power dissipation
famp = B0°%C TBABIOS Fion 1 W
tegea = 100°C TBA B10 AS Fiot 5 W
Sperrschichttemperatur fi +150 -
Junction tempearature
Lagerungstempearaturbareich fatg =40 ... +150 oc

Storage temperalure range
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Euplerhaschierien Heripapier

)
Huptariliche 38 um dai
Capper area 15 um thickaess PC board TG 28023
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TBA 810S - TBA 810 AS

Warmewiderstande Min. Typ. Max.
Thermal resistances
Sparrschichi-Umgebung TBA B10S Rinaa 70 KW
Junction ambient TBA B10AS Rinia B0 Kiw
Sparrschicht-Gehause Fig. 3,4,5 TBAB10S Ry 12 KW
Junction case Fig.2 TBABIOAS Ry o) 10 KW
Elektrische KenngroBen
Electrical characteristics
lamp = 25°C, Ry = 56 Q, Bezugspunkl:  Pin 9, Pin 10 falls nicht anders angegeben
Refarance point: unless otherwise specified
Versorgungsspannung Pin 1 Ug 4 20 Y]
Supply voltage

Mittenspannung
Quiescent oulput voltage
L"S = 14,4V FIQ 13 Fin 12 {";DE 6.4 1.2 8 W

Ruhestrom der Gesamtschaltung
Quiescent drain current
L-'S =144 ¥ Fig. 12 Pin 1 ’SE 12 20 mA

Gesamtstromaufnahme
Total supply currént
Pq =BW, Ue=144V,
R =40 Pin 1 Is 1ot 800 mA

Tharmische Abschalttemparatur
Thermal shut-down tempearature
"tﬂl =28W Flﬂ 11 'rCESIE.' 120 o

Brummunterdrickung
Supply voltage rejection ratio
Ug=144V. R =40
fpr = 100 Hz Fig. 14,15 kevm 48 dB

Eingangsstrom
Input current

Ug =144V Pin8 g 0.4 4 pA
Auggangsleistung Fig. 6 8.9, 10, 11
Cutput power
RL'—4E}._.r'=1ItHz.J.=1IJ${J'3=‘IB,C|"-" Pq T W
Ug = 14,4V Py 46 6 W
Ug= 80V Py 25 W
Ug= 60V Fq 1 w
Eingangsspannung Fin & (11 220 my
Input voltage
Eingangsspannung Fig. 18 Pin &
Input voltage
Ug =144V, Fp =6W,
F=1kHz R =40, Ry=560 U BO mv
Ry=220Q L 35 my

"} mit KihHiEche Ry = 10°CHW
with cooling plate

T
hVd
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TBA810S

Datasheet

T
hVd

TBA 810S - TBA 810 AS

Min.

Eingangswiderstand Pin 8 i
Input resistance

Bandbreite (-3 dB) Fig. 16
Band width

lg=144V. R =40, Cq= B20pF B 40 ..
5 = 1500 pF I 40

Klirrfaktor
Distortion
Ug =144V, Ry =40,
=1 kHz, Fg = 50 mW bislto 3 W k
Spannungsverstarkungen

Voltage amplifications
Ifis = 14,4 "-f.HL_ 44, f=1kHz

Fig. 6, 18, 20

Leerlauf A
Open loop L
mit Gegenkopplung
closed loop

Fig. 17 A

Eingangsrauschepannung
Input noise voltage

Typ. Max.

5 MQ
200000 Hz
10000 Hz

0,3 %
a0 dB

ar 40 dB

Ug =144V B =20 .. 20000 Hz Pin 8 Ui 2 ny
Eingangsrauschstram
Input noise curremt
Ug =144V, F= 20 . 20000 Hz Pin 8 i 0,1 nA
Wirkungsgrad Fig. 6, 9
Efficiancy
Pq =5 W, {,'::_; = 14,4V,
R =40, F=1kHz i 70 5
75 1814 — —_—
| Lg=144 ¥
Cg
100 pF
. g OagF
|
100k €3
— 000 jF
Ry
40

1 11 "Il

Fig. € Medschaltung fir: Fg. Fiop & 1 und Anwendungsbeispiel

q

Test circuit for: and application nobe
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Thermisches Abschalten:

Dies eingebaute tharmische Begrenzerschal-
tung argibt folgende Vorteile:

1, Eine dauernde Uberlastung des Ausganges
oder aine Erhdhung der zulissigen oberan
Umgebungstemperatur kann einfach wer-
hindert werden.

2. Die Kihlung kann gegenlber konventional-
len Schaltungen mit einem kleineren Sicher-
heitsfaktor ausgelegt werden. Bei einer
thermischen Uberlastung wird der Schalt-
kreis nicht infolge einer zu hohen Sperr-
schichttemperatur zerstort, denn es wird
ausschiielich Pg (und somit Fygt) und g
reduziert (siehe Fig. 11).
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Thermal shut-down

The presence of a thermal limiting circuwit offers
the following advaniages:

1. An owerload on the ouiput (even If it is
permanent), or an above-limit ambient tem-
perature can be easily supporied.

2 The heat sink can have a smaller factor of
safaty comparad with that of a conventional
circuit. There is no device damage in the
case of too high a junction temperature:
all that happens is that P (and therefor Pyqg)
and Ig are reduced (fig. 11)-
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Fig. 21 Schaltungsbeispiel mit hochliegendem R
Circwit example with load connected (o supply volfage
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